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Общие положения

Результатом освоения учебной дисциплины является оценка уровня ее освоения.  Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке на экзамене. 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка знаний и умений.

Таблица 1.1

	Знания и умения для проверки
	Показатели оценки результата

	1. Различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях.
	Правильно определяет разновидности полупроводниковых приборов и определяет их технические характеристики.

	2. Определять назначение и свойства   основных функциональных узлов аналоговой электроники: усилителей,  генераторов в схемах.
	Правильно определяет функции основных узлов аналоговой электроники при разработке электронных схем.

	3. Использовать операционные усилители  для построения различных схем.
	Грамотно применяет  операционные усилители  для  построения различных схем.

	4. Применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно выбирать их параметры и схемы включения.
	Соответствие  выбора логических схем техническим требованиям.

	Обучающийся должен знать

1. Интегрирующие и дифференцирующие RC-цепи;                            


	Четко различает интегрирующие и дифференцирующие RC-цепи;                            



	2. Технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств; 


	Правильно описывает  технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств

	3. Свойства идеального операционного усилителя;                           


	Грамотно характеризует свойства идеального операционного усилителя

	4. Принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов;                    


	Полно описывает принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов

	5. Особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и   транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций;          
	Четко формулирует  особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и   транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций;          

	6. Цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств;                  


	Грамотно описывает  режимы работы цифровых интегральных схем, их параметры и характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств;                 

	7. Этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы или нескольких сверхбольших (СБИС), микропроцессоры в виде одной интегральных схем (МП СБИС), переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции развития


	Четко перечисляет этапы эволюционного развития интегральных схем.


2. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины

      2.1Теоретическое задание.

1. Роль электроники в развитии современной науки и техники.
2. Собственная проводимость и способы образования примесных проводимостей полупроводников.

3. Физические основы образования электронно –дырочного перехода.

4. Вольтамперная характеристика р-n перехода.

5. Прямое и обратное включение р-n перехода, вольтамперная характеристика, пробой  его виды.
6. Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, туннельные, фотодиоды.
7. Светодиоды, варикапы их конструкция, основные характеристики и параметры, условные обозначения.

8. Биполярные транзисторы: устройство, принцип действия, характеристики, параметры.

9. Условные обозначения, схемы включения с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором.

10. Полевые транзисторы: типы, схемы включения, принцип действия, характеристики, параметры.
11. МОП- транзисторы , схемы включения, принцип действия, характеристики, параметры.
12. Классификация тиристоров, их условные обозначения . 
13. Устройство, принцип действия диодных и триодных тиристоров, их характеристики и параметры.
14. Цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры, характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств.
15. Большие интегральные схемы (БИС).

16. Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС).

17. Классификация усилителей напряжения ,их параметры и характеристики, режим работы.
18. Графический анализ усилительного каскада. Выбор точки покоя и обеспечение требуемого режима работы. Температурная стабилизация.
19. Усилительные каскады с общей базой и общим эмиттером. 
20. Однокаскадные и многокаскадные усилители. Усилители в интегральном исполнении.
21. Операционные усилители: их свойства, применение. Интегральное их исполнение.
22. Однотактные  и двухтактные усилители мощности.
23. Графический анализ работы усилителя мощности.
24. Типы генераторов гармоничных колебаний.

25. Условия самовозбуждения автогенераторов.
26. Принцип действия RC, LC генераторов.
27. Кварцевая стабилизация частоты автогенераторов.
28. Автогенераторы на интегральных микросхемах.
29. Электронные ключи .
30. Общая характеристика импульсных устройств, параметры импульсных сигналов.
31. Диодные и транзисторные электронные ключи.
32. Формирование импульсов: ограничители, дифференцирующие цепи, интегрирующие цепи.
33. Генераторы релаксационных колебаний.
34. Классификация генераторов.
35. Мультивибратор. Устройство принцип действия, применение.
36. Логические и запоминающие устройства. Основные понятия «И», «ИЛИ», «НЕ» на диодных и транзисторных ключах.
37. Триггеры, устройство, принцип действия, применение.
38. Основные понятия о счетчиках и дешифраторах.
39. Применение логических элементов в электротехнических устройствах.
2.2. Практическое задание.
1. В  схеме  с  общим  эмиттером  выходное  напряжение  Uвых=10 В, ток  эмиттера  Iэ= 21 мА, сопротивление  нагрузки  Rн=500 Ом. Определить  ток  базы Iб  и  начертить  схему.

2. В  схеме  с  общим  эмиттером  выходное  напряжение  Uвых=8,2 В, ток  эмиттера  Iэ= 17 мА, сопротивление  нагрузки  Rн=510 Ом. Определить  ток  базы Iб  и  начертить  схему. 

3. В  трехкаскадном  усилителе  коэффициенты  усиления каскадов К1=15;  Ко2=20дБ; К3=10. Определить  общий  коэффициент  усиления  усилителя   К (Ко)

4. Транзистор  включен  по  схеме  с  ОЭ, при  этом  входное  сопротивление  равно  1 кОм, сопротивление  нагрузки  20 кОм. Определить  коэффициент  усиления  по  напряжению, если  коэффициент  напряжения  по  току  Кi =30. Начертить  схему.

5. Составить  схему  двухполупериодного  выпрямителя  с  диодами  D242Б (Iдоп=2А, Uобр.доп=100В), если  Рн=180Вт,  Uн=100В.

6. Составить  схему  двухполупериодного  выпрямителя  с  диодами  D224 (Iдоп=5А, Uобр.доп=50В), если  Rн=200Вт,  Uн=50В.

7. Составить  схему  однополупериодного  выпрямителя  с  диодом  D234Б (Iдоп=2А, Uобр.доп=200В), если  Рп=300Вт,  Uн=200В.

8. В  схеме  автогенератора  гармонических  колебаний  частота  колебаний  f0 =1400кГц, а  емкость  контура  Ск=520нФ. Начертить  схему  генератора  и  определить  индуктивность  контура.

9. В схеме автогенератора частота колебаний генератора f = 0,7 МГц, Ск = 100 нФ. Определить индуктивность контура.

10. В  трехкаскадном  усилителе  коэффициенты  усиления каскадов  К1=15 ; Ко2=20дБ ; К3=10. Определить  общий  коэффициент  усиления  усилителя   К (Ко)

11. В  трехкаскадном  усилителе  коэффициенты  усиления каскадов К1=15; Ко2=20дБ ; К3=10. Определить  общий  коэффициент  усиления  усилителя   К (Ко)

12. В  двухкаскадном  усилителе  после  введения  ООС  усиление  уменьшилось  до  Кос =60. Коэффициенты  усиления  первого  и  второго  каскадов  до  введения  ООС  соответственно  равны К1=30; К2=25. Определить  коэффициент  обратной  связи  β.

13.Расшифровать маркировку приборов КТ315А, КП105Б,  6П15С.

14. Собрать  схему  для   снятия  входных  и  выходных  характеристик    биполярного  транзистора  с  ОЭ .

15.Расшифровать маркировку приборов 6С2С, 6Н4П, КП103И.
2.3. Условия выполнения задания.

2.3.1. Задание выполняется в учебной аудитории, время выполнения задания 1 академический час.

2.3.2 Используемое оборудование: билет,  интернет-ресурс, справочники, плакаты, макеты.
2.3.4 Соблюдение техники безопасности.

2.4. Инструкция по выполнению задания
2.4.1 Задание выполняется в два этапа:

-  выполнение практического  задания (решение задачи); 

-  выполнение теоретического задания. 

2.4.2 Время выполнения задания – максимальное время выполнения задания –  45 мин. (теоретическое  задание – 20 мин., практическое задание – 25 мин.)
3. Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно решена задача, верно использованы справочники и макеты; ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия,  но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, задача решена с ошибками в вычислениях.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, задача решена не полностью, с ошибками в  вычислениях.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, не решена задача.
1. Электротехника и электроника : учебник для спо / под ред.  Б.И. Петленко. - 6-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010.

2. Гальперин М.В, Электронная техника: учебник для спо. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 351 с.
3. Электротехника и основы электроники: Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. Учебник. 7-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2012. — 736 с.
4. Катаенко Ю. К. Электротехника : учеб. пособие / Ю. К. Катаенко. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Академцентр, 2010. – 287с.

5. Савилов Г.В. Электротехника и электроника : курс лекций / Г.В. Савилов. - М. : Дашков и К°, 2009. - 322 с.

6. Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие для проф. училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - Изд. 12-е, доп. и перераб. ; Гриф МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 407 с.

7. Федорченко А. А. Электротехника с основами электроники : учеб. для учащ. проф. училищ, лицеев и студ. колледжей / А. А. Федорченко, Ю. Г. Синдеев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 415 с.

Дополнительные  источники:

1. Быков С.Ф., Журавлёв В.И., Шалимов И.А. Цифровая телефония, - 

М.6 ,  радио и связь, 2003г. 

2. Герман-Галкин. Лабораторные работы на ПК. Линейные электрические цепи -ДК.- М.: КОРОНА Принт,2002.

3. Карлащук  В.И. Электронная лаборатория  на  IBM  PC. – Москва,

4. СОЛОН-Пресс, 2004г.

5. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие для студ. неэлектротехн. спец. средних спец. учеб. заведений / Данилов И.А., Иванов П.М. - 6-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2005. - 752 с.: ил.
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	1. Охарактеризуйте работу электронного усилителя и опишите его динамические характеристики.

2. Охарактеризуйте электрофизические явления, заложенные в основу  работы полупроводниковых приборов.

3. Начертите схему включения биполярного транзистора с О. Э. 



	Преподаватель:  Вырова Н. Л. ________________________
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	1. Начертите схему и опишите конструкцию плоскостного диода, сферу его применения.

2. Интегральные микросхемы (ИМС). Конструкция и применение.
3. При включении транзистора по схеме с общей базой коэффициент усиления по току α=0,95. Определите коэффициент усиления по току кi, если те же элементы соединить по схеме с общим эмиттером.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________
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	1. Дайте определение понятий полупроводника и Р-N перехода, охарактеризуйте его свойства.

2. Охарактеризуйте режимы работы усилителей.

3. Начертите схему каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________
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	1. Дайте характеристику работе электронного усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером.

2. Начертите схему и поясните работу двухполупериодного выпрямителя.

3. . Определите сопротивление нагрузки Rн , если постоянная составляющая тока диода в схеме однополупериодного выпрямителя I0=100мА. Амплитуда напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора U2m=310 В.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л.________________________
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Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте принцип работы усилителя напряжения и его основные технические характеристики.

2. Дайте характеристику полупроводниковым диодам, их свойствам, принципу работы и применения. 

3. Найдите коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности если в схеме включения транзистора с общей базой дано: Uвх.=0,01 В,  Iэ=0,5мА   Iк=0,48мА,     Uвых.=6В. 

	Преподаватель:  Вырова Н. Л. ________________________ 




ОГБПОУ Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №6
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте принцип работы усилителя мощности и его основные технические характеристики.

2. Дайте характеристику полупроводниковым диодам, их свойствам, принципу работы и применения. 

3. Найдите  входное и выходное динамическое сопротивление если в схеме включения транзистора с общей базой дано: Uвх.=0,03 В,  Iэ=0,6мА.   Iк=0,48мА,     Uвых.=6В. 

	Преподаватель:  Вырова Н. Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №7
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте разновидности  полупроводниковых приборов.

2. Охарактеризуйте принцип работы импульсного усилителя.

3. В схеме включения транзистора с общим эмиттером найдите коэффициенты усиления по току напряжению, и мощности, если Rн=12,5Ом, коэффициент усиления по току α=0,96 (включение транзистора с общей базой), Rвх.=20 Ом.

	Преподаватель:  Вырова Н. Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №8
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»
	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте устройство биполярного транзистора , принцип его работы и применение.

2. Дайте характеристику основным техническим характеристикам электронного усилителя.

3. Расшифруйте маркировку приборов: КТ240А; КП105Б; 2Д301Б.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №9
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте устройство операционного усилителя.
2. Опишите схему включения биполярного транзистора с ОЭ , характеристики и параметры..

3. Изобразите схему для снятия входных и выходных характеристик биполярного транзистора с ОК. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №10
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»
	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте полевой транзистор, его устройство, принцип работы, применение.

2. Охарактеризуйте основные технические характеристики электронных усилителей.

3. Определите соответствующий коэффициент в децибелах К0,если коэффициент усиления усилительного каскада К=70. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л.  ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №11
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте интегральные микросхемы, их классификацию и применение.

2. Охарактеризуйте выпрямители, их назначение, устройство  и принцип работы.
3. Определите общие коэффициенты усиления К0 и К, если трехкаскадном усилителе коэффициент усиления каскадов соответственно равны 40, 25 и 15 дБ. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л.  ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №12
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте тиристоры, их устройство, принцип работы и применение.

2. Охарактеризуйте усилитель мощности и его применение.

3. Начертите схему включения биполярного транзистора с О. Э. 



	Преподаватель:  Вырова Н.Л.________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №13
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте работу выпрямителей, их назначение, классификацию.
2. Охарактеризуйте принцип работы усилителей низкой частоты на биполярных транзисторах.

3. При включении транзистора по схеме с общей базой коэффициент усиления по току α=0,98. Определите коэффициент усиления по току кi, если те же элементы соединить по схеме с общим эмиттером.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №14
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте однополупериодный выпрямитель, схема и параметры.

2. Охарактеризуйте устройство биполярного транзистора, принцип его работы.

3. Начертите схему каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л.________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №15
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Опишите основные технические характеристики электронных усилителей.

2. Охарактеризуйте мостовую схема выпрямления.

3. Определите сопротивление нагрузки Rн, если постоянная составляющая тока диода в схеме однополупериодного выпрямителя I0=100мА и амплитуда напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора U2m=310 В. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л.________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №16

Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте классификацию и параметры электронных усилителей.

2. Охарактеризуйте работу стабилитрона, его свойства и принцип работы.

3. Найдите коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности если в схеме включения транзистора с общей базой дано: Uвх.=0,02 В,  Iэ=0,8мА   Iк=0,48мА,   Uвых.=8В. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №17
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте работу генератора синусоидальных колебаний.

2. Охарактеризуйте биполярный транзистор, его устройство и применение.

3. Найдите  входное и выходное динамическое сопротивление, если в схеме включения транзистора с общей базой дано: Uвх.=0,01 В,  Iэ=0,5мА.   Iк=0,48мА,     Uвых.=6В. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №18
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте мультивибратор, принцип  его работы и применение.

2. Охарактеризуйте полупроводниковый диод, его свойства и применение.

3. В схеме включения транзистора с общим эмиттером найдите коэффициенты усиления по току напряжению, и мощности, если Rн=12,5Ом, коэффициент усиления по току α=0,96 (включение транзистора с общей базой), Rвх.=20 Ом.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №19
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте генератор пилообразного напряжения.

2. Охарактеризуйте принцип работы биполярного транзистора и его применение.

3. Расшифруйте маркировку приборов: КТ315А; КП105Б; 2Д212А.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  СМОЛ АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №20
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте принцип работы импульсного усилителя.

2. Охарактеризуйте полупроводниковые приборы и их применение.

3. Соберите схему для снятия входных и выходных характеристик биполярного транзистора с ОК.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №21
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»
	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте физические процессы , происходящие в биполярном транзисторе. 

2. Дайте характеристику электронному усилителю напряжения, его параметры.

3. Определите соответствующий коэффициент в децибелах К0, если коэффициент усиления усилительного каскада К=60. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №22
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте стабилизаторы напряжения и тока.
2. Охарактеризуйте устройство транзисторов p-n-p типа. 
3. Определите общие коэффициенты усиления  К0 и К, если в трехкаскадном усилителе коэффициент усиления каскадов соответственно равны 40, 25 и 15 дБ.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №23
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте плоскостной диод и его применение.

2. Охарактеризуйте основные технические характеристики электронных усилителей.

3. Начертите схему включения биполярного транзистора с О. Э.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №24
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте многокаскадный усилитель при резистивно- емкостной связи каскадов.

2. Охарактеризуйте полупроводниковый диод и его ВАХ.
3. Определите коэффициент усиления по току кi, если те же элементы соединить по схеме с общим эмиттером. При включении транзистора по схеме с общей базой коэффициент усиления по току α=0,97. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №25
Дисциплины: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте материалы, применяемых при изготовлении биполярных транзисторов.
2. Охарактеризуйте многокаскадный усилитель при резистивной связи каскадов.
3. Начертите схему каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №26
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте многокаскадный усилитель при трансформаторной связи каскадов.

2. Охарактеризуйте количественную оценку параметров интегральных микросхем (ИМС).

3. Определите сопротивление нагрузки Rн, если постоянная составляющая тока диода в схеме однополупериодного выпрямителя I0=100мА и амплитуда напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора U2m=310 В. 

	Преподаватель Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №27
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте работу многокаскадного усилителя при непосредственной (гальванической) связи каскадов.

2. Дайте характеристику разновидностям интегральных микросхем в зависимости от технологии их изготовления.

3. Найдите коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности, если в схеме включения транзистора с общей базой дано: Uвх.=0,01 В,  Iэ=0,5мА   Iк=0,48мА,  Uвых.=6В. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №28
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте конструкцию точечного диода и принцип его работа.

2. Охарактеризуйте количественную оценку параметров интегральных микросхем (ИМС).

3. Найдите входное и выходное динамическое сопротивление, если в  схеме включения транзистора с общей базой дано: Uвх.=0,01 В,  Iэ=0,5мА.   Iк=0,48мА,   Uвых.=6В. 

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  Смол АПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №29
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте биполярный транзистор,  принцип его работы и применение.

2. Охарактеризуйте основные технические характеристики электронного усилителя.

3. Расшифруйте маркировку приборов: КТ324А; КП105Б; КД202К.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л. ________________________




ОГБПОУ  СмолАПО
	РАССМОТРЕНО
На заседании кафедры
Протокол  №_ 4____

« 03 »декабря_ 2014 г.
Декан

__________Д.А. Володин

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫй БИЛЕТ  №30
Дисциплина: «Прикладная электроника» Специальность 230113

  «Компьютерные системы и комплексы»


	«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель 

директора по УМР

Судденкова Н.В.

«18 »__12___2014 г


	1. Охарактеризуйте принцип работы усилителя мощности и его основные технические характеристики.

2. Охарактеризуйте полупроводниковый диод и принцип его работы.
3. Собрате схему для снятия входных и выходных характеристик биполярного транзистора с ОК.

	Преподаватель:  Вырова Н.Л.________________________




Утверждаю


______________________


ФИО руководителя ОУ


______________________


подпись


«___»._________.20___ г.
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